
PFK SEEkternonmik 

nformation 
SY 526 

Schottky-Leistungsglieichrichterdiode im Metailgehäuse (Schottky-Barrier-Diode) 

Technische Daten 

1. Abmessungen: 

Bauform H4 nach TGl 200 - 8327 

z& SY526/0.35 $ P3 

Herstellerzeichen Herstellungszeitraum 
(Mon., Jahr) 

Typbezeichnunk 

P 2 Polaritätszeichen 

Spannungsklasse 

Masse etwa 8 g 



2. Grenzkennwerte: 

Typ Uremin V Uprwm in V 

SY 526/0,3 30 30 

SY 526/0,35 35 35 

SY 526/0,4 40 40 

SY 526/0,45 45 45 

Effektiver Durchlaßstrom IF(Rms) 39 A 

Mittlerer Durchlaßstrom') [ 25A 

Stoßstrom?) Ifsm 500 A 

Stroßstrom®) Ifsm 400 A 

Stoßstromintegral®) Sitdt 800 A?s 

Sperrschichttemperaturbereich O; —55...+ 150 °C 

Lagertemperaturbereich Üag —554 55°C 

Betriebstemperaturbereich Üa —55...+ 125 °C



3. Kenngrößen: 

Durchtaßspannung“) 

periodischer Spitzensperrstroms) 

periodischer Spitzensperrstrom®) 

Spannungsanstiegsgeschwindigkeit 

Gesamtkapazität (typ)”) 

Innerer Wärmewiderstand 

Schleusenspannung 

Ersatzwiderstand®) 

Höhe über NN 

Montagewärmewiderstand 

Temperaturkoeffizient der Flußspannung®) 

Y D; = 150 °C; sinusförmiger Stromverlauf 

Urm 

|RRM 

IRam 

dUR/dt 

C‘O‘ 

Ripje 

Uiro) 

Tf 

Rıhm 

TKur 

0,55 

200 

1000 

<1,6 

<0,3 

<7,5 

< 1000 

0,3 

< 1,0 

?) 0: =25°C — 5K; ty = 10 ms; 50 Hz-Sinushalbwelle; Ur = 0V 

3) 0, =70°C — 5K; ty = 10 ms; 50 Hz-Sinushalbwelle; Ur = 0V 

*) Irm = 25A; 0, = 25°C -5K 

$) Ur = Uram; 0e = 25°C -5K 

$) Ur = Uram; e = 100°C —5K 
7) UR=5V; f= 100 kHz 

8) {p= 10...60 A; #; = 100 °C 

% Ip= 10...60A 

mA 

mA 

V/us 

nF 

K/W 

mQ 

K/W 

mV/K



4. Kennlinien 

Für die Bestimmung der Belastbarkeit einer Diode in einer Schaltung bei ungesteuer- 

tem Betrieb können folgende idealisierte Stramformen zugrunde gelegt werden: 

Schaltung Ohmsche Last Induktive Last 

E sin 180° 
M/B sin 180° rec 180° 
S/DB rec 120° rec 120° 

DS rec 60° rec 60° 
DSS rec 120° rec 120° 

5. Bestellbezeichnung: 

Schottky-Leistungsgleichrichterdiode vom Typ SY 526/0,3 mit einem Grenzwert der 

periodischen Spitzensperrspannung von 30 V 

Änderungen vorbehalten!



Durchlaßverlustkennlinien 

Parameter: Stromflußwinkel * 
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Grenzstromkennlinie 

Porameter: Gehäusetemperatur @ 
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Grenzstromintegrel 
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Zulässige_Gehäusetemperatur 
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Transienter Wermewiderstand 
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Gesamtkopazitat 

Poarameter: Gehäuseternperatur ı* 

r SY 526 
L T 

w Oaa 
S ä \ 

S aua 
5 4 [ —20 
&ö ® $ \ 

5 kan 
3 

tai S L a 
10° 3 5 

Ur ia V 

Inf.-Nr. 79/87 
Ag 05/024/87 

“R:HI: elektronik 
export-import 

M N ; Volkseigener Außenhandelsbetrieb der 
ikroell » «großs 

e 

K Deutschen Demokratischen Republik 

DDR- 7805 Großräschen, Karl-Liebknecht-Straße 1 DE a ‚ exnOere © 

Teleton: JNM Telex: 017 8849 R FE 
70 

O Ag 05/030/87 1304


